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&ODVVLILFDomR 9ROiWLO��perde o valor sem alimentação; ex: RAM, DRAM, SRAM

1mR�9ROiWLO��não perde o valor sem alimentação; ex: ROM, EPROM, FLASH

(VWiWLFD��65$0���célula é como um latch (sem perdas);
(pequena densidade> 6 transistores)

'LQkPLFD��'5$0���célula baseia-se em cargas armazenadas em capacitores;
perda de carga exige recarga (refresh) (grande densidade: 3 a 4 transistores)

/HLWXUD�VRPHQWH��ROM, EPROM /HLWXUD���(VFULWD��RAM


